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Marian Kazimierz Kazimierczuk urodzit sie
3 marca 1948 roku. W 1966 roku ukoriczyt Li-
ceum Ogdlnoksztatcace im. J.I. Kraszewskie-
go w Drohiczynie nad Bugiem. W 1971 roku
uzyskat dyplom magistra inzyniera elektronika
ze specjalnoscia Radiotechnika na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Za pra-
ce Generator mikrofalowy z dioda Gunna na
pasmo X z przestrajaniem waraktorowym, wy-
konat pod kierunkiem profesora Adama Smo-
linskiego. W 1978 roku uzyskat stopieri dokto-
ra nauk technicznych za rozprawe Tranzystoro-
wy wzmacniacz mocy wielkiej czestotliwosci
o podwyzszonej sprawnosci, ktérej promoto-
rem byt profesor Jan Ebert, a w 1984 roku —
stopien doktora habilitowanego nauk technicz-
nych za monografie Wysokosprawne Zrédfta
energii wielkiej czestotliwosci. W latach 1972—
-1984 pracowat jako nauczyciel akademicki
na stanowiskach mtodszego asystenta, asysten-
ta, starszego asystenta i adiunkta w Zaktadzie
Urzadzen Radiotechnicznych Instytutu Radio-
elektroniki Politechniki Warszawskiej.

W czasie pracy na Wydziale prowadzit ba-
dania naukowe i zajecia dydaktyczne w dzie-
dzinie urzadzeri mocy wielkiej czestotliwosci,
w tym urzadzeri nadawczych. Opublikowat
wiele artykutéw na temat wysokosprawnych
tranzystorowych wzmacniaczy mocy wielkiej
czestotliwosci, w tym rezonansowych wzmac-
niaczy mocy klasy E i klasy D. Przez wiele lat
byt kierownikiem Laboratoriéw: Techniki Emi-
sji, Techniki Odbioru, Radioelektroniki oraz
Aparatury Elektronicznej. Byt opiekunem po-
nad 30 prac magisterskich. Pracowat pod kie-
runkiem wybitnych naukowcéw i kierowat
utalentowanymi studentami. Za osiagniecia
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naukowe otrzymat kilka nagréd Rektora Poli-
techniki Warszawskiej, dwie nagrody Ministra
Nauki, Szkolnictwa Wyzszego i Techniki oraz
jedna — Sekretarza Naukowego Wydziatu IV
Polskiej Akademii Nauk.

W 1984 roku pracowat jako inzynier pro-
jektant w Design Automation, Inc., Lexington,
Boston, MA, USA, zajmujac sie projektowa-
niem przetwornic napiecia statego. Jego gtéw-
nym wynalazkiem z tego okresu jest inwerter
impedancji, stosowany w przetwornicach na-
piecia statego o szerokim zakresie obciazenia.

W roku akademickim 1984/1985 pracowat
jako visiting professor na Virginia Polytechnic
Institute and State University, Blacksburg, VA,
USA. Prowadzit prace badawcze nad quasi-re-
sonansowymi wysokosprawnymi zasilaczami
do komputeréw oraz wyktady z uktadéw elek-
tronicznych i teorii pola elektromagnetycznego.

Od 1985 roku pracuje na Wright State Uni-
versity, Department of Electrical Engineering,
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Dayton, OH, USA, na stanowisku assistant pro-
fessor (1985-1990), associate profesor (1990—
—-1994). W 1994 roku otrzymat early promo-
tion na stanowisko full professor, na ktérym
pracuje do dzis. W 2009 roku otrzymat nomi-
nacje na profesora od Prezydenta Rzeczpospo-
litej Polskie;j.

Prowadzi badania naukowe i wyktady
z elektroniki mocy i uktadéw elektronicznych.
Byt opiekunem ponad 70 prac magisterskich
i promotorem 10 rozpraw doktorskich. Otrzy-
mat wiele nagréd za badania naukowe, dydak-
tyke oraz dziatalnos¢ organizacyjna. W latach
1996-2000 zostat odznaczony tytutem Distin-
guished University Professor of Research (na
Uniwersytecie tylko pie¢ os6b moze jedno-
czesnie posiadac taki tytut). W 2004 roku otrzy-
mat najwyzsza nagrode uniwersytecka, Nagro-
de ,Board of Trustees” (co roku przyznawana
jest tylko jedna taka nagroda na catym Uniwer-
sytecie). Byt cztonkiem senatu uniwersytetu,
cztonkiem komisji wykonawczej senatu oraz
przewodniczacym wielu komisji wydziato-
wych i uniwersyteckich. W 2009 roku otrzymat
nagrode od American Society for Engineering
Education.

Jego zainteresowania naukowe obejmuja
wysokosprawne Zrédta energii wielkiej czesto-
tliwosci, rezonansowe wzmacniacze i genera-
tory mocy wielkiej czestotliwosci, nadajniki
radiowe, wiasciwosci elementéw mocy wiel-
kiej czestotliwosci, modelowanie nieliniowych
uktadéw elektronicznych, balasty elektronicz-
ne do lamp fluorescencyjnych, uktady stero-
wania automatycznego do elektroniki mocy,
elementy magnetyczne wielkiej czestotliwosci,
nadprzewodnictwo oraz czujniki elektronicz-
ne. Jego wktad w rozwdj balastéw elektronicz-
nych i technologii oswietleniowych przyczynit
sie do powstania przemystu o wartosci wielu
miliardéw dolaréw, ktéry wytwarza sztuczne
Swiatto dobrej jakosci pozbawione migotania,
znacznie obniza $wiatowe zuzycie energii
elektrycznej, zwieksza niezawodnos¢ i elimi-
nuje harmoniczne zakfécajace sie¢ energe-
tyczna. Wyniki jego badari sa wykorzystywane
w przemysle komputerowym, telekomunika-
cyjnym, oswietleniowym, pétprzewodniko-
wym i lotniczym. Otrzymat granty i kontrakty
badawcze z instytucji federalnych i stanowych
oraz z firm prywatnych, w tym z National Scien-
ce Foundation, National Academy of Sciences,
US Department of Energy, US Air Force, US
Army oraz Ohio Thomas Edison Program.

Jest autorem i wspétautorem ksiazek opu-
blikowanych przez wydawnictwa John Wiley
& Sons i Prentice Hall, m.in.: Resonant Power
Converters (1995 i 2011, wspétautor D. Czar-

kowski); Electronic Devices, A Design Appro-
ach (2004, wspétautor A. Aminian), Labora-
tory Manual for Electronic Devices, A Design
Approach (2004, wspétautor A. Aminian); Pul-
se-Width Modulated DC-DC Power Converters
(2008); RF Power Amplifiers (2008) oraz High-
-Frequency Magnetic Components (2009).
Opublikowat ponad 150 artykutéw w czaso-
pismach naukowych i 160 referatéw na konfe-
rencjach, w tym okoto 100 artykutéw w czaso-
pismach IEEE i IEE. Posiada 8 patentéw, w tym
3 amerykaniskie. Jego publikacje maja 1541 od-
wotan wg Reuter-Thomson Science Citation
Index, a h-index wynosi 23.

Jest cztonkiem wielu kolegiow redakcyj-
nych miedzynarodowych czasopism nauko-
wych, m.in.: petni funkcje associate editor
w: ,IEEE Transactions on Circuits and Systems”
(od 1993 roku), ,IEEE Transactions on Indus-
trial Electronics” (od 2004 roku), ,International
Journal of Circuits Theory and Applications”
(od 2010 roku) oraz w ,Archives of Electrical
Engineering” (od 2011 roku). Funkcje associa-
te editor petnit réowniez w ,Journal of Circuits,
Systems, and Computers” (1992-2001). Byt
przewodniczacym Technical Committee of Po-
wer Systems and Power Electronics Circuits,
IEEE Circuits and Systems Society (2001-2002,
2004-2005).

Byt i jest cztonkiem wielu komitetéw pro-
gramowych miedzynarodowych konferencji
naukowych, w tym IEEE International Sympo-
sium on Circuits and Systems, IEEE Power Elec-
tronics Specialists Conference, IEEE Applied Po-
wer Electronics Conference oraz International
Conference on Electronics, Circuits, and Sys-
tems. Byt cztonkiem Superconductivity Com-
mittee, IEEE Power Electronics Society. Byt i jest
recenzentem wielu miedzynarodowych czaso-
pism naukowych IEEE oraz IEE (IET), planéw
badari naukowych zgtaszanych do National
Science Foundation, USA i Ministerstwa Nau-
ki i Szkolnictwa Wyzszego Rzeczpospolitej
Polskiej oraz prac doktorskich z wielu uniwer-
sytetéw na Swiecie. Uzyskat tytut IEEE Fellow,
jest cztonkiem ,Tau Beta Pi”.

Jest zonaty z absolwentka Politechniki War-
szawskiej. Ma cérke, syna i wnuczke. Cérka
jest projektantem uktadéw scalonych w Advan-
ced Micro Devices, a syn pracuje w Children’s
Medical Center.





